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1. Ҏ Ԏᴮׂש Ὺ IDM  
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ЇῊ ╦ ꜗ ᵩ IDM ЃIHS Markit Єɼ῎

Ὺ IDM ꜗ ᵩᴗҟ ῒ ɻ ɻ Ї ҟꜙ

ҏ ԓ ᾨ ᵣɼ 

8Е Ὺꜗ ᵩ IDM  
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BipolarɻCMOS DMOS ᴮ ЇӀ ԓ┼ ꜗ ICЇ ֥

ԓ ┼ғ ɻ ꜠ɻ ɻ ҟ ┼ Ї ╦ ɼ

῎ Ί BCD Ї Ѓ5700VЄЇ BCDɻ

BCD SOI BCDҎ BCD Ї ҏғῊ Ӏ ┼ ԓ

Ї Ί ᴮׂשɼ̓́ Ὺᴭ ῎ Ӏ ꜘ

Ӑ҅Ї ҿ ᵩᴗҟ ᶱ֥ ┼ ꜙɼ ╦῎ 0.11µm

Їװ ԎⱵɼ 

ƙ MEMS  

῎ MEMS ֥ Ὺ ғ CMOS ֥ ῡ MEMSᴶ ֥ ֥
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֥ ғ ҟꜙ Ї̓́ ԓꜗ ᵩɻ ᴶ ғ ┼ ɼ

Ї̓́ ꜗ ᵩ Ӏ ֥ ҏ ԎⱵғҵ ֥
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Ίᵩ ⅎ Е 

Ƙ MOSFETЕ Ὺ Ї Ὴɻ Ⱶ ᾨ 

₧Ṩ IDM ᴮׂש ⱵЇ̓́ ҿ ֥ ∆Ї֥ ғ

Ὺ ᾨɼ῎ ╦ Ὺ ᶱ-100V 1500V ῪᵤɻҲɻ Ὴ

∆ MOSFET֥ ᴗҟЇӤ ╦ Ὺ Ὴ MOSFETӀ ᴌ ┼

Ⱶ Ӏ ᴗҟЇ ֥ ᴌ VDMOSɻ MOS MOS Ї װ
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Ї ɼ̓́ FRD֥ ᾨ

Їᶕ֥ ɻ ҏ ᴮɼ 

ƛ ꜗ ICЕ ԓ BCD ֥  

Ṩ꜡῎ BCD ᴮׂשЇ̓́ ɻ

┼ ꜗ IC ֥ ɼ῎ ɻ ֥ ꜗ IC ֥ ᾥҘ ICɻ

Ҙ ICɻLED ꜠ IC IC ɼ 

Ɯ ᴶ + ┼ Е Ⱶ Ї  

῎ ᴶ Ӏ ⅎҿ MEMSᴶ ɻ ᴶ ғᾩ ᴶ ֥ ɼῚҲЕ 

1ЄMEMS ᴶ ֥ Ӏ ҿ Ⱶᴶ ɼ῎ ֥ Ⱶᴶ ɻ

Ї֥ ԓ ɻ ɻ ҟ װ┼ Ї

֥ ᾨ ɻ ┼ ɻ Ї Ὺ ᾨɼ 

2Є῎ ᴶ ֥ ҵ ЇӀ ᾩ ɻ ᾩ ꜠

֥ ɼ῎ ᴶ ֥ ESD ᾨЇ ╦ ꜗ ῇ Ї

UL ɼ 

3Є῎ Ὺᾩ ∆ Ӏ ᶱ Ӑ҅Ї֥ ԓ ɻ

ɻ ҟ ┼ ɼ̓́ Ӏ ԋῗԓ ᾩ ᾩᴶ ∆

ɻ┼ Ї ԋ῎ ᾩ ∆ ҏ ԎⱵɼ 

19Е῎ ᴶ ֥ ⌡ғ  
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ᴶ  
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ᾩᴶ  
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Е ║ Ї῎ ӫ 

ᴶ ┼֥ ЇΊ Ⱶ ɼ̓́

┼֥ ⅎҿָ ֢ԝ MCUɻ MCUɻ MCU ɼ῎ ┼

ῇ Ї ꜘ ֥ ∆ Ї ү֥ ∆ ԋ

ɼ῎ ┼֥ ԓ OTPɻMTPɻFlashCMOS Ӏ Ї 4 ᵣɻ8

ᵣɻ16ᵣ 32ᵣ CPUῪ Ї ԓָ ֢ԝɻ ɻ ҟ ┼ɻ

ЇΊ ֥ ҵ ɻ ש ᴮׂשɼ 
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Ὺꜗ ᵩ Ὴ 35%ɼ ╦ Ὺꜗ ᵩ֥ҟ Ї

Ӥ ɼ ЇҲ Ӥ Ὴ ꜗ ᵩ Ї2018

└ 138ֽ ᾣЇ ҿ 9.5%Ї Ὴ ᶡ 35%ɼ Ҳ ꜗ

ᵩ Ḧ Ї2021 └ 159 ֽ ᾣЇ

4.8%ɼ 

28Е Ὺꜗ ᵩ  שׂ

 

ЕIHS MarkitЇ ║  

IGBT ᴌ ש ɼ IHS Markit ЇҲ ꜗ ᵩ
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Ῐ ꜠ Ї ᵩ ASP ɼꜗ ᴌ

Ї Gartner Ї2016 ɻ ɻ ҟ ⅎ⌡ 40%ɻ13%ɻ

27%ɼ ꜠ ɻ Ὺ Ῐ ꜠ꜗ ᴌ ɼ

ꜗ ᴌ Ӏ Ґ Ӑ҅Ї ꜠ ҐЇשׂ ғ

ῗ ꜗ ᵩ ᴌɼ strategic AanalysisЇᴶ ᵩ

ҿ 338 ᾣЇ ꜠ ᵩ 704 ᾣЇ └ 108%ɼῚҲЇ

ꜗ ᴌ ᵩ ᴶה 21% ꜠

55%Ї ꜗ ᴌ ᴍẅ ה 71 ᾣ 387 ᾣЇ ᴶ

5 Ṗɼ 

30Еꜗ ᴌ ⅎ  
 

31Е ꜠ ꜠ꜗ ᴌ  

 

 

 

ЕGartnerЃ2016ЄЇ ║  

 
ЕStrategicAnalysisЇ ║  

Ὴ ꜠ Ї ꜠ Ҏ ꜗ ᴌ 50 ֽ ᾣɼ

ЃIEAЄ Ї Ⱶ ᵤЇ

꜠ ɼ └ ╦ Їשׂ Ὴ ꜠ ᴰ 2020 ה

310Ҍ ꜘ└ 1300Ҍ Ї װ 24% └ 2030 12500Ҍ ɼװ׃

ᵆ ЃҒ ЄЇ Ҏ ꜠ ꜗ ᴌ 50ֽ

ᾣɼ 

32ЕῊ ꜠ Ѓ Ҍ Є 
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2ЄMEMSᴶ  

꜠ᴶ ɼ IoT Analytics └ 2020 Ὴ

└
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Ⱶᴶ ҏɼװ30%  BIS Research Ї Ⱶᴶ 36%Ї

ᴶ 26.2%Їᾩᴶ 17.2%Ї ᴶ 10.21%Ї ꜠ᴶ

8.35%ɼ 

35Е ᴶ ⅎ  

 

ЕBIS ResearchЇ ║  

MEMS ֥ҟד ԓ Ї ╦ ҏɼװ60% Ї

2018 Ї MEMSᴶ ҟ 523ֽᾣЇ 19.5%Ї 2018-2020

ҿ 17.41%ɼ 

36Е Ὺ MEMSᴶ  שׂ

 MEMS
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3ЄMCU  

MCU ῇ ɼMCUῊ Micro Control UnitЇ Ї

₴ Ї CPUɻRAMɻROMɻ

I/O ҅ ҏЇ ⁯Ї ЇҿҒ

ẦҒ ┼ɼMCU ῇ ЇҐ ⅎ Ї

ɻ ɻ ɻ ҟɻ ằ ɼMCU ᵣ ⅎЇ ⅎҿװ 4 ᵣɻ8 ᵣɻ16

ᵣɻ32ᵣ Їᵣ ש ꜗ Їᵜ ꜗ Ӥ ɼ 

ҩ MCU Ὴ 240ֽ ɼ ש └ ЇMCU

ҿ֥ ᴌЇ҅ Ḫ Ї

҅ ғῚל Ḫ ԝ Ї ֙ MCU ɼIC Insights

Ї2018 Ὴ MCU └ 186.2 ֽ ᾣЇ 3 11.4%ɼ

2018-2022 ҟ 6.42%Ї ᵆ 2022 MCU Ὴ

240 ֽ ɼ 

37ЕῊ MCU  שׂ

 

ЕIC InsightsЇ ║  

MCU 40ֽ ᾣɼ ԓ ɻ ɻ

ЇҲ MCU ɼ IHS Markit Ї2017 Ї MCU

46ֽ ᾣЇ 5 װ 9.5% ɼ 
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֥ ┼ Ж 

60 ֽ ҏװ ɼ῎ ᵩ ֥ Ї

Ⱶ ҿ 62 ֽ Ї Ⱶ ҿ 69 ֽ ɼ Ї῎ ғ

PEPINNOVATIONΐ Ї ɼ 

40Е ῪӀ ꜗ IDM ֥ ‟ 

IDM  Ӏ ֥ ⅎ  Ӏ ↔ 
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41Е῎ ҩ Ӏ ⌐ Ѓ%Є 

 
Е῎ Ї ║  

῎ ֥ ғ ҟꜙ ҏ ɼ̓́שׂ Ї ֥

Ґ Ї ҅ᵩ Ї

┼ ꜙ ֥ ⅎ ɼשׂ
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ᵲ Ї⌐ қ ᾨ Ї 8 IGBT

ⱵЇ ꜗ ᵩ֥ ᴰҒ ᴮ Ї ֥

 ɼשׂ

Ҏש ᵩ ғ֥ ɼɵ Ї̓́

῎ ғ Ὺ ᾨ ᴗҟ- Ѓ Є ῎ ʃ

ʄЇ ῎ 3.24% Ї ᵲ ҟꜙ ᵲ

꜠ SiCҟꜙ ɼ֥ Ї῎ ԓ 2020 7 4 ҏ

ҏ ԋ SiC ᴰЇ ῇ 1200V 650V ҟ SiC ԑ

ꜗ ᴌ֥ ∆Їғ Ὺ 6 SiC ֥

֥ɼ ֥ ᵆ Ї ֥֥ẅ 2ֽᾣɼ Ї῎ ᾥⅎ⌐ IDM ᴮׂש

ꜗ ᴌ 650V GaN ᴌɻSiC JBS ᴌ SiC MOSFET

֥ ᵲɼ 

Ҏש ᵩ ᴌΊ ᴮ ɼ ᵩ ᵩ ҅ү Ї ᴂ

Ί ᴶ ᵩ Si Ї 2 └ 4 ү ᴥ ЃeVЄӐ ɼ

ԓᴶ Si ᴌЇSiC Ί ᴮ Ї ԓ ɻ ɻ ꜗ

ɻ ғ ꜛ ᵲ ɼ ᶕ ₴ ꜗ ᴌ Ї

ᵤ ɼ 

43Е Ҏש ᵩ  

 

ЕORNLЇ ║  

╦ ┼ԓ ẘ Ї SiC ꜗ ᴌ Ⱶ ɼ IHS Ї2015

ᴌ Ғ 3ֽ ᾣЇ үꜗ ᴌ 2ЀЇӀ └ ┼

ɼ IHSЇ2015 ЇSi ᴌ PE ᴌ ᴍ ᵤԓ SiC GaNЇῚҲ

/ԑ ҿ 0.06 ᾣЇMOSFET IGBTⅎ⌡ҿ 0.14 ᾣ 0.61 ᾣɼ SiCԑ

ᴍ Si ԑ ᴍ 10ṖЇ ᵩ ∑ ɼ 
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Ѓ / ҌᾣЄ 2018 2019 2020E 2021E 2022E 

┼ ғ ꜙ 3,572.00 3,184.00 3502.40 3782.59 4009.55 

 1.50% -11.00% 10.00% 8.00% 6% 

⌐  18.57% 17.76% 18.50% 18.50% 18.50% 

֥ ғ  2,683.00 2,516.00 3,019.20 3,562.66 4,097.05 

 14.70% -6.20% 20.00% 18.00% 15.00% 

⌐  34.02% 29.48% 33.50% 34.00% 34.50% 

Ὶ35.00 35.00 35.00 44.00 15.00 ל 

 -22% 193.00% -20% 0% 0% 

⌐  28.46% 

28.46%
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